
DIMENSIONI	DEI	DISPOSITIVI	
ATTUALI	
	
Sezione	di	un	transistor	FinFET,		
struttura	su	scala	nanometrica	
usata	nell’elettronica	di	punta	
(immagine	ottenuta	con	un	TEM)	
	
	

	
Dimensioni	tipiche	di	transistor	in	
fabbricazione	o	in	uso	(immagine	TEM)	
	
	
	
	
	
	
STRUTTURA	A	BANDE	
	

	
	
	
	
	
	
Esempio	di	struttura	a	
bande,	come	si	vede	
sperimentalmente	
mediante	fotoemissione	
risolta	in	angolo.	Il	
materiale	è	grafene.	Le	
linee	tratteggiate	sono	le	
previsioni	teoriche	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
STRUTTURE	SU	SCALA	NANOMETRICA	IN	USO	DOVE	SI	SFRUTTANO	EFFETTI	
DI	CONFINAMENTO	QUANTISTICO	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
Immagine	TEM	di	sezione	di	un	
quantum	well	
	
	
	
	

	
	
GaAs,	AlxGa1-xAs,	STRUTTURA	A	BANDE	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
Coefficiente	di	assorbimento	del	GaAs	a	varie	temperature	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Spettro	di	fotoluminescenza	a	bassa	temperatura	di	un	campione	con	3	pozzi	
quantici	e	un	substrato.	
	
	
	
	

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


